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Аннотация

В работе произведены измерения эффективных ёмкостей и темновых токов

PIN-фотодиодов Hamamatsu S2744-08, экспериментальный образец

площадью 3х3 мм2 производства Ленинграда (1991) и 10х10 мм2 -

московского производства (2020) при обратном напряжении смещения от 0 до

60 В. Для выполнения измерений подготовлен измерительный стенд,

состоящий из электрической цепи с разъёмами для фотодиодов, генератора

сигналов специальной формы, источника постоянного напряжения,

мультиметра и осциллографа. Процедура измерения ёмкости фотодиода

откалибрована на наборе конденсаторов с известными параметрами.

Получены значения темнового тока и ёмкости фотодиодов Hamamatsu

S2744-08 согласуются с характеристиками, завяленными производителем.
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